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CN75 
双线串行温度传感器双线串行温度传感器

	特性：	特性：
•	 温度-数字转换器

•	 精度：

-	 -40°C至+85°C范围时的典型值为±1°C
-	 -40°C至+85°C范围时的最大值为±2°C

•	 用户可选分辨率：0.5°C至0.0625°C
•	 工作电压范围：2.7V至5.5V
•	 双线接口：兼容I2C
•	 工作电流：200 µA（典型值）

•	 关断电流：2 µA（典型值）

•	 单次温度测量，可降低功耗

•	 可用封装：SOIC-8

	典型应用：	典型应用：
•	 个人计算机和服务器

•	 硬盘驱动器和其他PC外设

•	 娱乐系统

•	 办公设备

•	 数据通信设备

•	 通用温度监视

典型应用典型应用
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	说明：	说明：
CN75数字温度传感器可将-40°C与+85°C之间的温度转换为数字，精度达±1°C（典型值）。

CN75产品具有用户可编程寄存器，可为温度检测应用提供灵活性。通过寄存器设置，用户可选择0.5°C至0.0625°C范围内
的温度测量分辨率、可降低功耗的关断和单次（在关断状态下根据命令进行单次转换）模式配置，以及温度报警输出和
迟滞限值规范。当温度超出指定限值时，CN75将输出报警信号。用户可选择将报警输出信号极性设置为低电平有效或高
电平有效的比较器输出（用于温控器操作），或者设置为温度事件中断输出（用于基于微处理器的系统）。

该传感器具有符合行业标准的双线I2C兼容串行接口，允许通过一条串行总线最多控制八个器件。这些特性使得CN75成为
低成本、复杂多区域温度监视应用的理想选择。

封装类型封装类型
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CN75
电气特性

1.0	1.0	 	电气特性	电气特性

绝对最大额定值绝对最大额定值†
VDD......................................................................................................................................................................................6.0V
所有输入/输出引脚上的电压................................................................................................................... GND – 0.3V至5.5V
储存温度.......................................................................................................................................................... -65°C至+150°C
环境温度（施加电源时）.............................................................................................................................. -55°C至+125°C
结温（TJ）..................................................................................................................................................................... 150°C
所有引脚上的ESD保护（HBM:MM）.............................................................................................................（4kV:400V）
每个引脚上的闩锁电流............................................................................................................................................±200 mA

†注：注：	 如果器件的工作条件超过上述“绝对最大额定值”，可能对器件造成永久性损坏。上述值仅代表本规
范规定的极限工作条件，不代表器件在上述极限值或超出极限值的情况下仍可正常工作。器件长时间
工作在最大值条件下，其可靠性可能受到影响。

直流特性直流特性

电气规范：电气规范：除非另外说明，否则VDD = 2.7V至5.5V，GND = 地，TA = -40°C至+85°C。
参数参数 符号符号 最小值最小值 典型值典型值 最大值最大值 单位单位 条件条件

电源电源

工作电压范围 VDD 2.7 — 5.5 V
工作电流 IDD — 200 500 µA 连续操作

关断电流 ISHDN — 0.1 — µA 关断模式

上电复位（POR）阈值 VPOR — 1.7 — V VDD下降沿

电压稳定度 ∆°C/∆VDD — 0.2 — °C/V VDD = 2.7V至5.5V
温度传感器精度

TA = -40°C至+85°C TACY -2 ±1 +2 °C VDD = 3.3V

内部内部Σ∆ ADC

转换时间： 
0.5°C分辨率 
0.25°C分辨率
0.125°C分辨率
0.0625°C分辨率

tCONV

tCONV

tCONV

tCONV

—
—
—
—

30
60

120
240

—
—
—
—

ms
ms 
ms
ms

33个采样/秒（典型值）
17个采样/秒（典型值）
8个采样/秒（典型值）
4个采样/秒（典型值）

报警输出（漏极开路）报警输出（漏极开路）

高电平电流 IOH — — 1 µA VOH = 5V
低电平电压 VOL — — 0.4 V IOL= 3 mA
热响应热响应

响应时间 tRES — 1.4 — s 从27°C（空气）转至125°C 
（油浴）时，达到63%
（89°C）的时间



CN75
电气特性

WX20001935A - 4数据手册 

© 2025 微芯商贸（上海）有限公司

	数字输入	数字输入/输出引脚特性输出引脚特性

电气规范：电气规范：除非另外说明，否则VDD = 2.7V至5.5V，GND = 地，TA = -40°C至+85°C。
参数参数 符号符号 最小值最小值 典型值典型值 最大值最大值 单位单位 条件条件

串行输入串行输入/输出（输出（SCL、、SDA、、A0、、A1和和A2））

输入输入
高电平电压 
低电平电压
输入电流

VIH 

VIL 

IIN

0.7 VDD

—
-1

—
—
—

—
0.3 VDD

+1

V 
V

µA

输出（输出（SDA））
低电平电压 
高电平电流 
低电平电流

VOL

IOH 
IOL

—
— 
6

—
—
—

0.4
1
—

V
µA 
mA

IOL= 3 mA 
VOH = 5V 
VOL = 0.6V

电容 CIN — 10 — pF

SDA和和SCL输入输入

迟滞 VHYST 0.05 VDD — — V

图形符号说明图形符号说明

VDD VIH

VIL

IIN

Voltage

Current
time

time

VDD

IOH

Voltage

Current
time

time

TUPTUOTUPNI

VOL

IOL

输入输入 输出输出

时间时间 时间时间

时间时间 时间时间

电压电压 电压电压

电流电流 电流电流
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温度特性温度特性

电气规范：电气规范：除非另外说明，否则VDD = +2.7V至+5.5V，GND = 地。

参数参数 符号符号 最小值最小值 典型值典型值 最大值最大值 单位单位 条件条件

温度范围温度范围

规定温度范围 TA -40 — +85 °C 注注1
工作温度范围 TA -40 — +125 °C
储存温度范围 TA -65 — +150 °C
封装热阻封装热阻

热阻，8引脚SOIC θJA — 163 — °C/W

热阻，8引脚MSOP θJA — 206 — °C/W

	注	注1：：	 在此范围内工作时不能使TJ超出最大结温（+150°C）。

	串行接口时序规范（	串行接口时序规范（注注1））
电气规范：电气规范：除非另外说明，否则VDD = 2.7V至5.5V，GND = 地，TA = -40°C至+85°C，CL = 80 pF，所有限值的测量截止
到50%。

参数参数 符号符号 最小值最小值 典型值典型值 最大值最大值 单位单位 条件条件

双线双线I2C兼容接口兼容接口

串行端口频率 fSC 0 — 400 kHz
时钟周期 tSC 2.5 — — µs
时钟低电平时间 tLOW 1.3 — — µs
时钟高电平时间 tHIGH 0.6 — — µs
上升时间 tR 20 — 300 ns 10%至90%的VDD（SCL和SDA）
下降时间 tF 20 — 300 ns 90%至10%的VDD（SCL和SDA）

SCL高电平之前的数据建立 
时间

tSU-DATA 0.1 — — µs

SCL低电平之后的数据保持 
时间

tH-DATA 0 — — µs

启动条件建立时间 tSU-START 0.6 — — µs
启动条件保持时间 tH-START 0.6 — — µs
停止条件建立时间 tSU-STOP 0.6 — — µs
总线空闲时间 tB-FREE 1.3 — — µs

	注	注11：：	 规范限值通过表征确定，但未经生产测试。
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时序图时序图
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2.0	2.0	 	典型性能曲线	典型性能曲线
注：注：	 以下图表为基于有限数量样片的统计结果，仅供参考。所列出的性能特性未经测试，我们不做保证。一些

图表中列出的数据可能超出规定的工作范围（例如，超出了规定的电源范围），因此不在担保范围内。

注：注：	 除非另外说明，否则：VDD = 2.7V至5.5V。

图图2-1：：平均温度精度—环境温度曲线（VDD = 3.3V）
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图图2-2：：平均温度精度—环境温度曲线
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	图	图2-3：：平均温度精度—环境温度曲线（VDD = 3.3V）
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注：注：	 除非另外说明，否则：VDD = 2.7V至5.5V。

图图2-4：：温度精度直方图（TA = +25°C）
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图图2-5：：电源电流—环境温度曲线
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图图2-6：：关断电流—环境温度曲线
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注：注：	 除非另外说明，否则：VDD = 2.7V至5.5V。

图图2-7：：ALERT和SDA输出IOL—环境温度曲线
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图图2-8：：ALERT和SDA输出VOL—环境温度曲线
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图图2-9：：热响应—时间曲线
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3.0	3.0	 	引脚说明	引脚说明
表3-1列出了引脚说明。

	表	表3-1：：引脚功能表

MSOP和和SOIC 符号符号 功能功能

1 SDA 双向串行数据

2 SCL 串行时钟输入

3 ALERT 温度报警输出

4 GND 地

5 A2 地址选择引脚（bit 2）

6 A1 地址选择引脚（bit 1）

7 A0 地址选择引脚（bit 0）

8 VDD 电源输入

 3.1	 串行数据引脚（串行数据引脚（SDA）） 
SDA是双向输入/输出引脚，用于向/从主机控制器串行发送/接收数据。该引脚需要连接上拉电阻才能输出数据。

 3.2	 串行时钟引脚（串行时钟引脚（SCL））
SCL是时钟输入引脚。所有通信和时序均与该引脚上的信号相关。时钟由总线上的主机控制器生成。

 3.3	 电源输入（电源输入（VDD））
VDD是电源引脚。该引脚上将施加直流电气规范表中规定的工作电压。

 3.4	 地（地（GND））
GND是系统接地引脚。

 3.5	 报警输出报警输出
CN75的ALERT引脚是漏极开路输出。当环境温度超出用户编程的温度限值时，该器件将输出报警信号。

 3.6	 地址引脚（地址引脚（A2、、A1和和A0））
A2、A1和A0是器件或从器件地址输入引脚。

地址引脚是器件地址位的低位（Least Significant Bit，LSb），高位（Most Significant Bit，MSb）（A6、A5、A4和
A3）在出厂时设置为<1001>，具体如表3-2所示。

	表	表3-2：：从器件地址

器件器件 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

CN75 1 0 0 1 X X X

注：注：	 用户可选择的地址显示为X。
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4.0	4.0	   串行通信串行通信

 4.1	 双线双线SMBus/标准模式标准模式I2C协议兼容接口协议兼容接口
CN75的串行时钟输入（SCL）与双向串行数据线（SDA）构成双线双向SMBus/标准模式I2C兼容通信端口（见数字数字
输入输入/输出引脚输出引脚特性特性表表和串行接口时序规范（注串行接口时序规范（注1））表表）。

定义的总线协议如下：

表表4-1：：CN75串行总线协议说明

术语术语 说明说明

主器件 控制串行总线的器件，通常为单片机。

从器件 被主器件寻址的器件，例如CN75。
发送器 向总线发送数据的器件。

接收器 从总线接收数据的器件。

启动 主器件发出的独特信号，用于启动与从器件之间的串行接口。

停止 主器件发出的独特信号，用于终止与从器件之间的串行接口。

读/写 读取或写入CN75寄存器。

ACK 接收器通过轮询总线来应答（ACK）每个字节的接收。

NAK 接收器通过无应答（NAK）或释放总线来指示数据结束（End-Of-Data，EOD）。

繁忙 总线正在使用中，无法进行通信。

空闲 总线处于空闲状态，SDA和SCL均保持高电平。

数据有效 SDA必须在SCL变为高电平之前保持稳定，这样数据位才会被视为有效。正常数据
传输期间，SDA仅在SCL为低电平时改变状态。

  4.1.1	 数据传输数据传输
数据传输通过启动条件（启动信号）启动，后跟一个7位器件地址和一个读/写位。从器件通过应答（ACK）确认
每个字节的接收。每次访问都必须通过停止条件（停止信号）终止。

重复通信在tB-FREE之后启动。

该器件不支持连续的寄存器读/写操作。每个寄存器都需要使用寄存器指针进行寻址。

该器件支持接收协议。寄存器可通过初始读操作的指针指定。每次重复读取或接收都以启动条件和地址字节开
始。CN75会保留先前选定的寄存器。因此，它会输出先前指定的寄存器的数据（无需重复指定指针）。

 4.1.2	 主主/从器件从器件
总线由主器件（通常为单片机）控制，它可以控制总线访问并产生启动和停止条件。CN75是从器件，不能够控
制总线中的其他器件。主器件和从器件都可以作为发送器或接收器工作。但是，激活哪种模式由主器件决定。



CN75
串行通信

WX20001935A - 12数据手册 

© 2025 微芯商贸（上海）有限公司

 4.1.3	 启动	 启动/停止条件停止条件
SDA线从高电平跳变为低电平（SCL为高电平时）会产生启动条件。所有数据传输都必须以主器件发出的启动条
件开始。如果在数据传输期间生成了启动条件，则CN75将复位并接受新的启动条件。

SDA线从低电平跳变高电平（SCL为高电平时）会产生停止条件。如果在数据传输期间生成了停止条件，则CN75
将释放总线。所有数据传输都将以主器件发出的停止条件结束。

 4.1.4	 地址字节地址字节
发出启动条件后，主器件必须向CN75发送8位地址字节。CN75温度传感器的地址为1001, A2, A1, A0（二进制），
其中A2、A1和A0位通过将相应引脚连接到VDD（1）或GND（0）在外部设置。以串行位流方式发送的7位地址必
须与选定地址相匹配，这样CN75才会产生ACK作为响应。地址字节中的bit 8是读/写位。将该位设置为1表示执行
读操作，设置为0表示执行写操作（见图4-1）。

	图	图4-1：：器件寻址

1 2 3 4 5 6 7 8 9SCL

SDA 1 0 0 1 A2 A1 A0

Start

Address Byte

SlaveAddress R/W 

CN75 Response

Code Address

A
C
K

启动
地址编码 从器件 

地址 

地址字节

CN75响应

 4.1.5	 数据有效数据有效
在发出启动条件后，SCL从低电平变为高电平之前，传输数据中的每个位都需要经过tSU-DATA指定的稳定时间（见“串“串
行接口时序规范（注行接口时序规范（注1））””）。

 4.1.6	 应答（应答（ACK））
每个接收器件在被寻址时都必须在接收每个字节之后产生ACK位。主器件必须产生一个额外的时钟脉冲以识别
ACK。

应答器件会将SDA线下拉并持续tSU-DATA，然后来自主器件的SCL会从低电平跳变为高电平。SDA还需要在SCL从高电
平跳变为低电平之后保持下拉并持续tH-DATA。

读取期间，主器件必须通过在最后一位随时钟移出从器件后不产生ACK位（NAK）来向从器件指示数据结束
（EOD）。这种情况下，从器件会释放数据线，以使主器件产生停止条件。
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5.0	5.0	 	功能说明	功能说明
CN75温度传感器由带隙型温度传感器、Σ∆模数转换器（Analog-to-Digital Converter，ADC）、用户可编程寄存器和
双线I2C协议兼容串行接口组成。

图图5-1：：功能框图

Resolution

0.5°C
0.25°C
0.125°C

0.0625°C

Temperature

THYST 

TSET 

Register

Register

Register

Register
Pointer

I2C™
Interface

Configuration
Register

 ADC

Band-Gap
Temperature

Sensor

One-Shot

Shutdown

Fault Queue

Alert Polarity

Alert Comp/Int

分辨率

单次

关断
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 5.1	 温度传感器温度传感器
CN75利用晶体管在集电极电流从IC1变为IC2时产生的基极-发射极电压差来测量温度。使用该方法时，∆VBE仅取决
于两个电流之比和环境温度，具体如公式5-1所示。

	公式	公式5-1：

∆VBE = (
kT

) × ln(IC1/IC2)q

  其中：

	 T	 =	 温度（开尔文）

	 ∆VBE	 =	 二极管基极-发射极电压变化

	 k	 =	 玻耳兹曼常数 
	 q	 =	 电子电荷

	 IC1和IC2	 =	 比值为n:1的两个电流
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 5.2	 Σ∆模数转换器模数转换器
Σ∆ ADC用于将∆VBE转换为数字（对应晶体管温度）。该转换器的分辨率的可调范围为0.5°C（转换时间为30 ms）
至0.0625°C（转换时间为240 ms）。因此，用户可在分辨率与转换时间之间进行权衡取舍。有关详细信息，请参
见第第5.3.2节“传感器配置寄存器（节“传感器配置寄存器（CONFIG）”）”和第第5.3.4.7节“节“Σ∆ ADC分辨率”分辨率”。

 5.3	 寄存器寄存器
CN75有四个用户可访问的寄存器。这些寄存器分别为环境温度（TA）寄存器、温度限值设置（TSET）寄存器、温
度迟滞（THYST）寄存器和器件配置（CONFIG）寄存器。

环境温度寄存器是只读寄存器，用于访问环境温度数据。来自ADC的数据以并行方式装入该寄存器中。温度限值
设置寄存器和温度迟滞寄存器是读/写寄存器，允许用户编程温度限值。如果环境温度超出设定的限值，CN75将
通过ALERT引脚输出报警信号（见第第5.3.4.3节“报警输出配置”节“报警输出配置”）。器件配置寄存器允许用户配置CN75的各种功
能。下面几节将进一步详细介绍上述寄存器。

访问这些寄存器的方法是使用串行接口向CN75发送寄存器指针。这是一个8位指针。但是，只有低2位用作指
针，所有其他位都需要清零。该器件额外提供了为测试和校准用途保留的寄存器。如果访问这些寄存器，器件的
性能表现可能偏离规范。下面提供了指针说明。

图图5-2：：寄存器框图
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寄存器寄存器5-1：：寄存器指针

U-0 U-0 U-0 U-0 U-0 U-0 R/W-0 R/W-0

0 0 0 0 0 0 P1 P0

bit 7 bit 0

图注：图注：

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位，读为0

-n = POR时的值 1 = 置1 0 = 清零	 x = 未知

bit 7-2	 未实现：未实现：读为0

bit 1-0	 指针指针位

	 00 = 温度寄存器（TA）

	 01 = 配置寄存器（CONFIG）
	 10 = 温度迟滞寄存器（THYST）

	 11 = 温度限值设置寄存器（TSET）

表表5-1：：所有寄存器的位分配汇总

寄存器寄存器
指针 指针 
P1 P0

MSB/
LSB

位分配位分配

7 6 5 4 3 2 1 0

环境温度寄存器（环境温度寄存器（TA））

0 0 MSB 符号 26°C 25°C 24°C 23°C 22°C 21°C 20°C

LSB 2-1°C 2-2°C 2-3°C 2-4°C 0 0 0 0

传感器配置寄存器（传感器配置寄存器（CONFIG））

0 1 LSB 单次 分辨率 故障队列 报警极性 比较器/ 
中断

关断

温度迟滞寄存器（温度迟滞寄存器（THYST））

1 0 MSB 符号 26°C 25°C 24°C 23°C 22°C 21°C 20°C

LSB 2-1°C 0 0 0 0 0 0 0

温度限值设置寄存器（温度限值设置寄存器（TSET））

1 1 MSB 符号 26°C 25°C 24°C 23°C 22°C 21°C 20°C

LSB 2-1°C 0 0 0 0 0 0 0
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 5.3.1	 环境温度寄存器（环境温度寄存器（TA））
CN75具有16位只读环境温度寄存器，其中包含9位至12位温度数据（对应的分辨率为0.5°C至0.0625°C）。该数据
采用二进制补码格式。位分配以及相应的分辨率如下方的寄存器分配所示。

该寄存器的刷新速率取决于所选的ADC分辨率。9位数据需要30 ms（典型值），12位数据需要240 ms（典型值）。
由于该寄存器是双缓冲寄存器，因此用户可在CN75于后台执行模数转换时读取该寄存器。十进制编码与环境温
度之间的转换如公式5-2所示：

	公式	公式5-2：：

TA = 编码 x 2–4

  其中：

	 TA	 =	 环境温度（°C）
	 编码	 =	 CN75的输出（十进制）

寄存器寄存器5-2：：环境温度寄存器（TA）——地址<0000 0000>b

高位部分：高位部分：
R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0
符号 26°C 25°C 24°C 23°C 22°C 21°C 20°C

bit 15 bit 8

低位部分：低位部分：
R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0

2-1°C/位 2-2°C 2-3°C 2-4°C 0 0 0 0

bit 7 bit 0

图注：图注：

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位，读为0

-n = POR时的值 1 = 置1 0 = 清零	 x = 未知

注注1：：	 当选择0.5°C、0.25°C或0.125°C分辨率时，对应的bit 6、bit 7或bit 8将保持清零。



CN75
功能说明

WX20001935A - 17数据手册 

© 2025 微芯商贸（上海）有限公司

图图5-3：：从TA寄存器读取+25.25°C时的时序图（见第第4.0章“串行通信”章“串行通信”）。
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 TA Pointer

0 0 0 0
A
C
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A
1

A
0
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SCL

0
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A
C
K

1 0 0 1 A

MSB Data

A
C
K

N
A
K

S P2
A
1

A
0

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Address Byte LSB Data

R

CN75 CN75

CN75 Master Master

W

SDA

SCL

0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

地址字节 MSB数据

TA指针地址字节

主器件 主器件

LSB数据

注：注：	 如果先前读/写操作设置了寄存器指针，则不需要选择寄存器指针（见第第4.1.1节节）。

  5.3.2	 传感器配置寄存器（传感器配置寄存器（CONFIG））
CN75具有8位读/写配置寄存器，允许用户选择不同的功能。其中包括关断、报警输出选择（比较器或中断输
出）、报警输出极性、故障队列周期、温度测量分辨率和单次模式（在关断状态下进行单次转换）。下面几节将
详细介绍上述功能。
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寄存器寄存器5-3：：配置寄存器（CONFIG）——地址<0000 0001>b

R/W-0 R/W-0	 R/W-0 R/W-0	 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0
单次 分辨率 故障队列 报警极性 比较器/中断 关断

bit 7 bit 0

图注：图注：

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位，读为0

-n = POR时的值 1 = 置1 0 = 清零	 x = 未知

bit 7	 单次单次位

	 1 = 使能

	 0 = 禁止（上电默认值）

bit 6-5	 Σ∆ ADC分辨率分辨率位

	 00 = 9位或0.5°C（上电默认值）

	 01 = 10位或0.25°C
	 10 = 11位或0.125°C
	 11 = 12位或0.0625°C
bit 4-3	 故障队列故障队列位

	 00 = 1（上电默认值）

	 01 = 2
	 10 = 4
	 11 = 6
bit 2	 报警极性报警极性位

	 1 = 高电平有效

	 0 = 低电平有效（上电默认值）

bit 1	 比较器比较器/中断中断位

	 1 = 中断模式

	 0 = 比较器模式（上电默认值）

bit 0	 关断关断位

	 1 = 使能

	 0 = 禁止（上电默认值）
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图图5-4：：写入和读取配置寄存器时的时序图（见第第4.0章“串行通信”章“串行通信”）。
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CONFIG指针地址字节

• 写入配置寄存器以将分辨率更改为0.0625°C <0110 0000>b。

• 读取CONFIG寄存器。

CONFIG指针

数据

注：注：	 如果先前读/写操作设置了寄存器指针，则不需要选择寄存器指针（见第第4.1.1节节）。
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 5.3.3	 温度迟滞寄存器（温度迟滞寄存器（THYST）
CN75具有16位读/写温度迟滞寄存器，其中包含二进制补码格式的9位数据。该寄存器用于设置TSET限值的迟滞。
因此，该数据代表最低温度限值。如果环境温度低于指定限值，CN75会将报警输出置为有效（见第第5.3.4.3节“报节“报
警输出配置”警输出配置”）。

该寄存器使用高9位，所有其他位都是“无关”位。

THYST寄存器的上电默认值为75°C（对应的二进制值为<0100 1011 0>b）。

寄存器寄存器5-4：：温度迟滞寄存器（THYST）——地址<0000 0010>b

高位部分：高位部分：
R/W-0 R/W-1 R/W-0 R/W-0 R/W-1 R/W-0 R/W-1 R/W-1
符号 26°C 25°C 24°C 23°C 22°C 21°C 20°C

bit 15 bit 8

低位部分：低位部分：
R/W-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0

2-1°C 0 0 0 0 0 0 0

bit 7 bit 0

图注：图注：

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位，读为0

-n = POR时的值 1 = 置1 0 = 清零	 x = 未知
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图图5-5：：写入和读取温度迟滞寄存器时的时序图（见第第4.0章“串行通信”章“串行通信”）。
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• 写入THYST寄存器以将温度迟滞设置为95°C <0101 1111 0000 0000>b。

• 读取THYST寄存器。

THYST指针

MSB数据

主器件 主器件

LSB数据

LSB数据

注：注：	 如果先前读/写操作设置了寄存器指针，则不需要选择寄存器指针（见第第4.1.1节节）。
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 5.3.4	 温度限值设置寄存器（温度限值设置寄存器（TSET））
CN75具有16位读/写温度限值设置寄存器（TSET），其中包含二进制补码格式的9位数据。该数据代表最高温度限
值。如果环境温度超出该指定限值，CN75会将报警输出置为有效（见第第5.3.4.3节“报警输出配置”节“报警输出配置”）。

该寄存器使用高9位，所有其他位都是“无关”位。

TSET寄存器的上电默认值为80°C（对应的二进制值为<0101 0000 0>b）。

寄存器寄存器5-5：：温度限值设置寄存器（TSET）——地址<0000 0011>b

高位部分：高位部分：
R/W-0 R/W-1 R/W-0 R/W-1 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0
符号 26°C 25°C 24°C 23°C 22°C 21°C 20°C

bit 15 bit 8

低位部分：低位部分：
R/W-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0

2-1°C 0 0 0 0 0 0 0

bit 7 bit 0

图注：图注：

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位，读为0
-n = POR时的值 1 = 置1 0 = 清零	 x = 未知
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图图5-6：：写入和读取温度限值设置寄存器时的时序图（见第第4.0章“串行通信”章“串行通信”）。
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• 写入TSET寄存器以将温度限值设置为90°C <0101 1010 0000 0000>b。

• 读取TSET寄存器。

TSET指针

MSB数据

主器件 主器件

LSB数据

LSB数据

注：注：	 如果先前读/写操作设置了寄存器指针，则不需要选择寄存器指针（见第第4.1.1节节）。
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 5.3.4.1	 关断模式关断模式
关断模式会禁止所有耗电活动（包括温度采样操作），只留下串行接口工作。在该模式下，器件的电流消耗为
2 µA（最大值）。器件会保持该模式，直到配置寄存器更新为使能连续转换或者直到掉电再上电为止。

在关断模式下，可以读取或写入CONFIG、TA、TSET和THYST寄存器，但串行总线活动会增加关断电流。

 5.3.4.2	 单次模式单次模式
通过使用CONFIG寄存器的bit 7，还可以选择CN75的单次模式。在单次模式下，将执行单次温度测量，然后返回
关断模式。该模式特别适用于根据控制器命令测量温度的低功耗应用。例如，9位TA在单次模式下30 ms消耗200 µA 
（典型值），在关断模式下消耗0.1 µA（典型值）。

若要访问该功能，器件需先处于关断模式。这通过向CONFIG寄存器发送一个字节来实现，其中bit 0置1，bit 7 
清零。当器件处于关断模式后，需再次写入CONFIG寄存器，其中bit 0和bit 7均置1。这将启动一个转换周期
tCONV（对于9位数据为30 ms）。转换完成后，TA会立即更新，并且CN75会将CONFIG寄存器的bit 7清零。

表表5-2：：关断和单次模式说明

工作模式工作模式 单次（单次（Bit 7）） 关断（关断（Bit 0））

连续转换 0 0

关断 0 1

连续转换（忽略单次） 1 0

单次（注注1） 1 1

	注	注1：：	 发送单次命令<11>之前，需先编程关断命令<01>。

  5.3.4.3	 报警输出配置报警输出配置
通过使用CONFIG寄存器的bit 1，可将报警输出配置为比较器输出或中断输出模式。此外，还可以使用CONFIG寄存
器的bit 2将极性指定为高电平有效或低电平有效。下面几节将介绍这两种输出模式，相关图形说明如图5-7所示。

 5.3.4.4	 比较器模式比较器模式
在比较器模式下，当TA大于TSET时，报警输出将置为有效。该引脚将保持有效状态，直到TA低于THYST为止。比较器
模式对于温控器类型的应用十分有用，例如在温度超出安全工作范围时打开冷却风扇或触发系统关断。

在比较器模式下，如果器件进入关断模式并且报警输出置为有效，则该输出在关断期间保持有效状态。器件必须
执行连续转换，直到TA低于THYST才能将报警输出置为无效。

  5.3.4.5	 中断模式中断模式
在中断模式下，当TA大于TSET时，报警输出将置为有效。但是，当用户读取任何寄存器时，会将输出置为无效。
该模式针对基于中断驱动的单片机系统而设计。接收中断的单片机必须通过读取CN75中的任何寄存器来应答中
断。这样将清除中断，并且ALERT引脚将置为无效。当TA低于THYST时，CN75将输出另一个中断，此时控制器需通
过读取寄存器将报警输出置为无效。此外，关断器件也会复位报警输出或将其置为无效。
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	图	图5-7：：报警输出
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ALERT

寄存器 
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 5.3.4.6	 故障队列故障队列
故障队列功能可用作过滤器来降低ALERT引脚被误激活的概率。TA持续超出TSET的时长必须达到使用故障队列位选
择的连续周期数。CONFIG寄存器的bit 3和bit 4可用于选择最多6个故障队列周期。例如，如果选择了6个故障队
列，则TA持续超出TSET的时长必须达到6次连续转换的时间，之后才能将ALERT引脚置为比较器输出或中断输出。

该队列设置也适用于THYST。如果选择了6个故障队列，则TA持续低于THYST的时长必须达到6次连续转换的时间，之
后才能将ALERT引脚置为无效（比较器模式）或将另一个中断置为有效（中断模式）。

  5.3.4.7	 Σ∆ ADC分辨率分辨率
通过使用CONFIG寄存器的bit 6和bit 5，可以选择9位至12位的ADC分辨率（对应的温度测量分辨率为0.5°C至
0.0625°C）。用户可通过使用更精细的分辨率来更好地了解环境温度的变化趋势与特性。此外，提高分辨率还会
减少量化误差。图2-3显示了精度与分辨率之间的关系。

表5-3显示了TA寄存器转换时间与分辨率的对应关系。

	表	表5-3：：分辨率与转换时间

Bit 分辨率分辨率 tCONV（典型值）（典型值）

9 0.5 30 ms

10 0.25 60 ms

11 0.125 120 ms

12 0.0625 240 ms

* 请参见第第5.3.4.5节“中断模式”节“中断模式”
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 5.4	 上电条件汇总上电条件汇总
CN75内置上电复位（Power-On Reset，POR）电路。如果电源电压VDD闪降至低于1.7V（典型值）阈值时，器件会
将寄存器复位为上电默认设置。

表5-4汇总了上电默认值。

	表	表5-4：：上电默认值

寄存器寄存器
数据 数据 

（十六进制）（十六进制）
上电默认值上电默认值

TA 0000 0°C

TSET A000 80°C

THYST 9600 75°C
指针 00 温度寄存器

配置 00

连续转换 
比较器模式 

低电平有效输出 
故障队列1 
9位分辨率

上电时，CN75存在2 ms（典型值）的固有上电延时，之后才会将寄存器更新为默认值并启动转换周期。该延时
可有效减少电源未稳定导致的寄存器损坏。上电后，CN75需要tCONV的时间将TA寄存器更新为有效的温度数据。
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6.0	6.0	 	应用信息	应用信息

 6.1	 连接至串行总线连接至串行总线
SDA和SCL串行接口是需要连接上拉电阻的漏极开路引脚。该配置如图6-1所示。

	图	图6-1：：串行接口上连接上拉电阻

SDA
SCL

VDD

RR

MCU

CN75

根据设计，CN75在3 mA电流时的压降为0.4V（最大值）。这使得CN75能够驱动阻值较低的上拉电阻和容值较高
的总线电容。在该应用中，总线上的所有器件必须满足相同的下拉电流要求。

 6.2	 布线注意事项布线注意事项
测量温度时，CN75并不需要主机控制器以外的任何其他元件。但是，还是建议在VDD与GND引脚之间使用一个容
值为0.1 µF至1 µF的去耦电容。推荐使用高频陶瓷电容。电容的位置必须尽可能靠近电源引脚，以提供有效的噪
声保护。

对于使用开关稳压器为传感器供电的应用，建议为VDD串联一个200Ω的电阻以滤除传感器中的开关噪声。此外，
对于使用线性稳压器降低开关稳压器电压来为传感器供电的应用，也建议添加串联电阻。例如，如果使用线性稳
压器将5V开关稳压器电压降至3.3V来为传感器供电，则串联一个200Ω的电阻（见图6-2）。

	图	图6-2：：使用单个电阻的电源滤波器

VDD
200

CN75

Switching 
Regulator 0.1µF

bypass

VDD
200

CN75

Switching 
Regulator 0.1µF

bypass
Regulator

Linear

开关稳压器

开关 
稳压器

线性 
稳压器

0.1 µF  
旁路电容

0.1 µF  
旁路电容



CN75
应用信息

WX20001935A - 28数据手册 

© 2025 微芯商贸（上海）有限公司

 6.3	 散热注意事项散热注意事项
CN75通过监视芯片内二极管的电压来测量温度。芯片与印刷电路板（Printed Circuit Board，PCB）之间通过引脚
形成一条低阻抗的散热路径。因此，CN75可有效监视PCB的温度。但是，由于器件塑封的导热性不佳，因此环境
空气的散热路径效率并不高。

如果CN75 SDA和SCL通信线上的上拉电阻负载很高，则可能会存在自热误差。通常，由于CN75的电流消耗相对较
小，因此自热误差可以忽略不计。但是，为了最大限度地提高温度精度，SDA和SCL引脚需为轻载。
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7.0	7.0	 	封装信息	封装信息

 7.1	 封装标识信息封装标识信息
	 8引脚SOIC（150 mil）	 示例：

	

XXXXXXXX
XXXXYYWW

NNN

	

CN75V
OA^ 1̂018

256
3e

图注：图注：	 XX...X	 客户指定信息

Y	 年份代码（日历年的最后一位数字） 
YY	 年份代码（日历年的最后两位数字） 
WW	 星期代码（一月一日的星期代码为“01”）

NNN 	 由字母数字组成的追踪代码

	 雾锡（Matte Tin，Sn）的JEDEC无铅标志

*	 表示无铅封装。JEDEC无铅标志（ ）标示于此种封装的外包装上。

注：注：	 部件编号如果无法在同一行内完整标注，将换行标出，因此会限制表示客户指定信息的字符数。
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	 8引脚塑封窄条小外形封装（引脚塑封窄条小外形封装（OA））————主体主体3.90 mm [SOIC]
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	 8引脚塑封窄条小外形封装（引脚塑封窄条小外形封装（OA））————主体主体3.90 mm [SOIC]
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	 8引脚塑封窄条小外形封装（引脚塑封窄条小外形封装（OA））————主体主体3.90 mm [SOIC]
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CN75
产品标识体系

	 产品标识体系产品标识体系
欲订货或获取信息，请访问www.weixinsemi.com。

部件编号部件编号 X /XX

器件器件 温度范围温度范围 封装封装

器件：器件： CN75： 温度传感器

温度范围：温度范围： I = -40°C至+85°C 

封装：封装： OA = 塑封SOIC，（主体150 mil），8引脚

OA713 = 塑封SOIC，（主体150 mil），8引脚，卷带式

UA = 塑封微小外形（MSOP），8引脚

UA713 = 塑封微小外形（MSOP），8引脚，卷带式

示例：示例：

a)	 CN75IOA：	 8引脚SOIC封装。

b)	 CN75AIOA713：	 卷带式，8引脚SOIC封装。

http://www.weixinsemi.com
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	制造商信息	制造商信息

商标商标

本文档中的名称、徽标和品牌均为制造商或其关联公司和/或子公司在中国和/或其他国家或地区的注册商

标或商标。

法律声明法律声明

本出版物仅适用于制造商的产品，包括设计、测试以及将制造商的产品集成到用户的应用中。以其他任何

方式使用这些信息都将被视为违反条款。

不涉及任何制造商知识产权的使用许可。

如果将制造商的器件用于生命维持和/或生命安全应用，一切风险由买方自负。

器件应用的详细信息仅供参考，内容可能随时更新。用户须自行确保应用符合规范。如需支持，请通过

www.weixinsemi.com联系制造商。

用户须遵守所有适用的出口管制与经济制裁规定。

本文档中的信息“按原样”提供。制造商对这些信息不作任何形式的担保，包括但不限于针对非侵权性、

适销性和特定用途的适用性的担保。除法律强制要求外，对于因这些信息或使用这些信息而产生的任何损

失，制造商概不承担任何责任。在法律允许的最大范围内，制造商概不承担任何间接或附带损害赔偿。制

造商在任何情况下所承担的全部责任均不超出用户为获得这些信息而向制造商支付的金额（如有）。

制造商的器件代码保护功能制造商的器件代码保护功能

请注意以下有关制造商产品的代码保护功能的要点：

•	 制造商的产品均达到制造商数据手册中所述的技术规范。

•	 制造商确信：在正常使用且符合工作规范的情况下，其产品非常安全。

•	 制造商注重并积极保护其知识产权。严禁任何试图破坏制造商的代码保护功能的行为。

•	 �制造商或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着产品是“牢不可破”

的。代码保护功能处于持续发展中。制造商承诺将不断改进产品的代码保护功能。

中国销售及服务中国销售及服务

如需获取更多信息或支持，请通过以下方式联系我们：

邮箱：sales@weixinsemi.com

网址：www.weixinsemi.com

http://www.weixinsemi.com
mailto:sales%40weixinsemi.com?subject=
http://www.weixinsemi.com
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